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pnp- |OC 602 spez.|
Flachentransistor Schalttransistor
Gleichstrom-MeBwerte, tomp = 25°C
1. Arbeitspunkt —Uce =6V, —lc =2mA
Basisstrom —Ilg 0,11 mA
Basisspannung —Uge 160 mV
2. Arbeitspunkt —Uce = 0,5V, —lc =100 mA
Basisstrom —lg 3 < 52 mA
Basisspannung —Uge 330 < 400 mV
Collector-Restspannung
Ucg = 0 bzw. Uce = Uge
bei —lc = 20 mA —UcErest 230 < 270 mVY
100 mA 330 < 400 mV
250 mA 450 < 650 mV
Reststrome
Collectorreststrom, —Ucpg = 6 V —lebo 7 < 15 uA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Uck = 6 V —lek 12 < 50 nA
Emitter-Basis kurzgeschlossen
Collectorreststrom, —Ucg = 6 V —lceo 150 < 1000 A
Basis offen
Wadrme-Innenwiderstand Ritherm <0175 °C/mW
Wechselstrom-MeBwerte, toms = 25°C, —Uce =6V, —Ic =1 mA
Stromverstarkungsfaktor, f = 1 kHz hfe 25
Ausgang kurzgeschlossen
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Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter —Ucko 15 v
bei offener Basis

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck 30 V'
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwichen Collector und Basis —Ucgo 40 \
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —Uggo 10 v
bei offenem Collector

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uce 30 A
bei Zge <100 Q

Collectorspitzenstrom, =le 500 mA
Impulsbreite <1 ms, Impulsfolge 12 Hz

Collector- -+ Emitter-Verlustleistung, Pc.E 175 mW
tKihifahne = 45°C

Sperrschichttemperatur ti 75 °C

max. Abmessungen
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Gewicht: max.2,5g
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